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A formacé&o de multiplos portadores € um processo que pode ocorrer em sistemas que
apresentam confinamento quantico, como nanoparticulas de CdSe. Em fun¢éo da
recombinacdo de portadores e das caracteristicas de suas interfaces com o meio,
nanoparticulas ndo apresentam boas condicbes para o transporte e extracdo de
portadores de carga. Neste contexto, a formacdo de estruturas semicondutoras
planares e percoladas se demonstra uma alternativa para promover o aumento da
eficiéncia quéantica na geracdo de portadores de cargas, pois garantem o0
confinamento quantico enquanto proporcionam um caminho para 0 escoamento
elétrico. Foi feito um estudo da estrutura de filmes finos de CdSe submetidos a
irradiagéo com elétrons, com dados experimentais ja existentes. O estudo foi realizado
com filmes finos de CdSe com 3nm de espessura entre duas camadas de 6xido de
silicio. Os filmes foram irradiados com elétrons com energias de 200 keV e 80 keV e
analisados quanto ao efeito térmico e das irradiacdes. As micrografias demonstraram
a formacéo de estruturas percoladas e aumento dos buracos. Os valores para area e
perimetro dos buracos foram obtidos com a aplicacdo de um filtro seguido pela
binarizag&o da imagem e delimitagdo dos contornos dos buracos. A partir dos valores
para area e perimetro no inicio da irradiacao foi aplicado um modelo de diferencas
finitas para a evolucéo do sistema que considera também a variacdo no namero de
buracos e diferentes modelos da literatura para a variacdo da energia de
deslocamento atdbmico em funcao da curvatura nas bordas dos buracos. Os resultados
obtidos descreveram corretamente a evolucdo do sistema, possibilitando uma
compreensao dos fendbmenos fisicos que governam a movimentacdo atémica. Eles
estdo de acordo com os dados experimentais, independente do modelo de coesao
utilizado.



